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Projekt dotyczy badania fotoprzewodnictwa (efekt przewodzenia pradu elektrycznego
pod wptywem os$wietlenia) materiatéw, ktére w normalnych warunkach nie przewodza
pradu elektrycznego-sg izolatorami elektrycznymi (dielektrykami).

W materiatach tych umieszcza sie niewielkie ilosci jonéw z grupy lantanowcéw, w celu
uzyskania $wiecenia pod wplywem dostarczonej z zewnatrz energii. Nie wszystkie
zwigzki, pomimo domieszkowania aktywatorami luminescencji posiadajg zdolnos¢
Swiecenia. Jedng z przyczyn moze by¢ fakt, Zze absorpcja energii przez jony lantanowcéw
powoduje pojawienie sie tadunkéw w pasmie przewodnictwa, zmniejszajac opoér
elektryczny materiatu. Badania przewodnictwa i fotoprzewodnictwa pozwalajg
zweryfikowac czy w materiale ma miejsce wspomniany proces wygaszanie luminescencji.

Badania prowadzone beda w dwodch kierunkach. Po pierwsze, badajac zaleznos¢
przewodnictwa materiatéw od barwy (dtugosci fali) Swiatta wzbudzajgcego i poréwnujac
ja z widmami absorpcji wzbudzenia luminescencji, i widmami emisji uzyskujemy istotne
informacje na temat struktury elektronowej badanych materiatow. Szczegdlnie istotne
znaczenie ma tu badanie istnienia tzw. ekscytondw (para czastek: elektronu i dziury)
zwigzanych z domieszkami, ktére nie s3 opisane przez obecnie stosowane modele
teoretyczne a majg podstawowe znaczenie dla wydajnosci luminescenciji.

Drugim waznym kierunkiem badan jest okreslenie warunkéw, ktére powodujg zmiany
przewodnosci badanych dielektrykéw. Miedzy innymi badany bedzie wptyw defektow
naturalnych, ktére powstaja w procesie technologicznym, oraz dodatkowego
domieszkowania na oporno$¢ materiatéw.



